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MEMORIA msORIPTIVA 

para so lic ita r

P A T E N T E  D E  I N V E N C I O N  

en

E S P A íí A 

por VEINTE años

a nombre de N.V.PHILIPS' GPORILAMPENFABRIEKEN, entidad 

holandesa, establecida en Emmasingel 29, Eindhoven, 

Holanda, por:

"UN SISTEMA DE EIE3TR0D0S QUE OOMPRENIS 

UN SOPORTE".

- O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O - O -

&a presente invención se re fie re  a con­

juntos de electrodos que comprenden un soporte a l cual 

están asegurados un electrodo semi-conductor y dos o 

más electrodos f  ilamentar ios de el evada conductibilidad,
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aislados entre s í ,  descansando cada ano de lo s electrodos 

íilamentarioa con ano de sos extremos, llamado a conti­

nuación al extremo lib r e , sobre la  superficie del elec­

trodo semi-conductor. El otro extremo de lo s  electrodos 

S filam entariss, que está asegurado en el soporte, será

designado a continuación oomo e l extreme f i j o .  Tal extre­

mo puede asegurarse directamente a una parte aislante del 

soporte. Como alternativa, sin  embargo, el extremo f i jo  

puede asegurarse a un soporte conductor separado fijado ,

10 a su vez, al soporte.

Con el f in  de dar al conjunto la s  propieda­

des electrices deseadas, es necesario mantener exactamen­

te la  distancia re la tiva  entre lo s extremos **ibres de lo s  

electrodos fi**amentartes. Sin embargo, esto resulta d i f í -  

15 cil tomando en cuenta el largo considerable que estos elec­

trodos deben tener para resu ltar suficientemente e lástico , 

para lograr e l f in  deseado, tales electrodos frecuentemen­

te están doblados en zig-zag.

Uno de los objetos de la  presente invención 

20 oonsiste en proveer un dispositivo en que la  separación 

entre lo s extremos lib rea  se mantiene siempre con exacti­

tud, y un método para rea lizar fácilmente e l objeto espe­

cificado.

De acuerdo con la  presente invención, por 

25 lo  menos dos electrodos f  ilamentar íes están int or conecta­

dos por un puente Rielante ubicado entre sus extremos 

f i jo s  y sus extremos lib re s , preferentemente, este puente
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está soportado exclusivamente por io s  referidos electro­

dos, pero también es posible relacionar el puente con un

soporte separado.

De acuerdo con una forma de realización  

ventajosa de la  presente invención, la s  partes de lo s  

electrodos, ubicadas entre el puente y los extremos f i jo s ,  

están curvadas, mientras que la s  partes ubicadas entre 

el puente y lo s extremos l ib r e s ,  sen rectilín eas.

De acuerdo con la  presente invención, e l  

método de fabricación de un conjunto de electrodos des­

crito anteriormente, consiste en proveer un alambre dobla­

do de un puente aislante adyacentemente a este extremo, 

siendo luego eliminada la  parte de alambre que está do­

blada, preferentemente mediante una etapa de mordicación.

A fin  de que la  presente invención pueda 

ser claramente comprendida y fácilmente llevada a la  prác­

tica, la  misma se describirá a continuación más detalla­

damente, con referencia a lo s  dibujos que se acompañan, 

a títu lo  da ejemplo y en lo s  que:

La figura 1 es una v ista  en corte de un

transistor.

Las figuras 2 a 5 ilu stran  distintas fa­

ses de la  fabrioaeión de dos electrodos filamentarios 

oon un puente a is lan te .

La figura 6 es una v ista  en perspectiva 

de otra forma de realización  del puente aislante.

La figura 7 es una viata en perspectiva
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de nos tercera forma de realización, del puente a is lan te .

El transistor consiste generalmente de 

un soporte 1 que, en la  mayoría de lo s  casos, rodea ai 

electrodo en la  forma de una caja. Bate soporte puede 

consistir de un trozo ds caño, por ejemplo de metal o de 

material a is lante, ta l como resina s inte tica  o v id rio .

En uno de sus extremes, el soporte posee 

un tapón aislante 2, con dos pernos metálicos 3 a lo s  

cuales están soldados los extremos f i jo s  4, de los elec­

trodos f  ilamentar ios S, 6. Naturalmente, es posible modi­

fic a r  considerablemente la  estructura descrita.

El electrodo semi-conductor 7, que consis­

te por ejemplo de germanio, está soldado a un perno metá­

lic o  8 que está soportado por un segundo tapón aislante  

9 provisto en e l soporte 1.

Con el f in  de poder f i j a r  oon gran exacti­

tud la  separación entre lo s  extremos lib re s  10, 11 de 

lo s  electrodos filamentarios B, 6, un puente ale lante, 

en e*f presente caso en la  forma de una p e r lita , está pro­

v isto  entre lo s  referidos extremos y el soporte 2, 3 de 

dichos electrodos.

Esta p e r lita  puede consistir de v idrio  y 

puede fundirse alrededor de lo s  electrodos. Bin embargo, 

debido a que estos alambres muy finos generalmente son muy 

sensibles a l calor, se prefiere emplear una substancia 

aislante capaz de ser d isuelta, por ejemplo polieatirenc. 

Puede proveeree una gota de esta substancia sobre lo s



electrodos que mantendrán su separación después de la  eva­

poración de? aolvente, La separación mencionada ea fijada  

previamente, por ejemplo mediante una p la n t illa .

Un método simple de fabricación del oonjan- 

5 te de electrodos descrito anteriormente consiste en formar 

lo s dos electrodos filementarios en base de un solo trozo 

de alambre. Este trozo de alambre 13, que consiste por 

ejemplo de bronce fosforoso o tungsteno, primeramente 

puede ser doblado para adquirir la  forma mostrada en la  

10 figura 2 y luego puede ser doblado en 18os para formar 

un lazo 14, doblando e l alambre alrededor de una planti­

l l a  16 mostrada en corte, siendo luego soldado a lea  ex­

tremos de lo s  alambres a dos pernos 3 asegurados en el 

tapón a is lan te  2 (figu ra  3 ).

15 Luego, e l puente aislante o periita  12 es

provista adyacentemente a l lazo 14 (figu ra  4) por ejemplo 

aplicando a loa alambres una gotita de solución de po lies- 

tireno en benoeno.

á continuación, el lazo 14 es introducido 

20 en un líqu ido  mordicante 16 que puede consistir, por ejem­

p lo , de una solución al *!0 % de hidróxidc de potasio en 

agua, siendo entonces aplicada una tensión alterna entre 

el baño y el alambre. Después de eliminar completamente 

al lazo 14, lo s  electrodos poseen dos extremos lib re s  agu- 

25 dizades 10, 11 con la  separación predeterminada exacta 

( figura 5 ).

ál ser doblado el alambre 13 de la  manera 
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descrita anteriormente Toe electrodos filamentarios presen­

tarán entre ana eoportee 2, 3 y el puente atalante, a saber 

la  p e r lita  12, una pluralidad de dobladuras que imparten 

a le s  electrodos la  elasticidad requerida.

Si se desea poder modificar la  elasticidad  

de loa  electrodos, el puente aislante 12 puede proveerse 

de un soporte separado 17 que también puede consistía? de 

un alambre (figu ra  6 ). Be esta manera, la  p e rlita  es sopor­

tada sn tres puntos, de modo que son evitados desplazamien­

tos la te ra le s .

Como reg la , la  estructura descrita del puen­

te aislante, o sea una perlita  obtenida partiendo de "ye 

gotita, resulta satisfactoria  en todo sentido. Dado que 

la  separación entre lo s  extremos lib ree  de lo s  electrodos 

es muy pequeña, del orden de 100 micrcnes, el puente puede 

tener dimensiones muy reducidas.

Oomo alternativa^ al puente aislante puede 

consistir parcialmente de partes conductoras, por ejemplo 

dos alambres IB , 19 y una perlita  a is lan te  80, tal como 

ae ilu stra  en ta figura 7. gata p e r lita , a su vez, puede 

estar soportada por un alambre 21. n s  alambres IB , 19 son 

soldados a lo s  extremos l ib r e s  lo ,  !** de lo s  electrodos 

f  diamantar io s.

io s  extremes lib re s  de io s electrodos f i l a -  

mentar ios generalmente tendrán aproximadamente el mismo 

la rgo , s i ex istiera  una pequeña diferencia en sus largos, 

por ejemplo como consecuencia de la  etapa de mordicación,
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esta &iíaxgR.eia no mola ata, dado que a l puente puede 

ocupar ana posición ligeramsnt# oblicua. íueda aer aún 

ventajoso introducir artificialm ente una diferencia en 

io s  largos con e l fin  de que la  presión ejercida por uno 

de loa  electrodos sobre #1 sami-conductor sea mayor que 

la  presión ejercida por el otro electrodo. En an transis­

tor, lo s  electrodos tienen funcionas distintas y pueden 

ser de importancia que uno de e llo s  ejerce una presión 

mayor que e l  otro.

Esta solicitud cu$ corresponde a la  pre­

sentada en Holanda el 6 de Octubre de 1951, bajo e l nu­

mero 164.469, se acoge a ios beneficios del artícu lo  51 

del vigente Estatuto sobre propiedad Industrial.

- O - N ü T E - O -

io s  puntos da invención propia y nueva que 

se presentan para que asan objeto de esta latente de in­

vención en España, por VEINTE años, son lo s  siguientes:

lo .  -  <pn sistema de electrodos que compren­

da un soporte, a l cual están asegurados un electrodo semi­

conductor y dos o más electrodos filamentarios conductores
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en forma aislada antre s i ,  deacanaando lea  extremos l i -  

br^s da lo s  electrodos filamentar íes sebre la  su per f  ic ie  

d$l ale otíodo semi-oonductoz, caracterizado por e l hecho 

de que por lo menos dos eleotro dos f  ilamentar ios están 

8 interooneotados por un puanta aíslente entre sus extremes 

f i j o s  y sus extremos lib re s .

2e. -  Un sisteme de otrodos de acuerdo 

con la  reivindicación l ,  con la  particularidad de que 

aquellas partes de lo s  mencionadas alsctrodos film iénta­

lo r ío s , que están ubicadas *ntra e l puente y sus extremos 

f i j e s ,  están curvadas, mientras que la s  partes ubicadas 

entre e l puente y sus extremos lib re s  son rectilín eas.

3%. -  Un sistema de electrodos que eem­

prende un soporte.

15 Tal y como se ha desor ito en la  Memoria

que antecede, representado en e l di cuja que se acompsíía 

y con lo s  fines que ae han especificado.

Esta Memoria consta de ocho hojas escri­

tas por una sola cera.

M a d r i d .  l y D ! C  ,9 5 3
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